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(57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic component array and to a method for the production thereof. The opto-
< electronic component array comprises an optoelectronic component arranged on a support element, which is surrounded by a closed
dam. An encapsulation is arranged in the inner area of the dam, which encapsulates the optoelectronic component and consists of
two sealing materials. The inner area of the dam is preferably filled with a first sealing material up to the top edge of the optoelec-
I~ tronic component. The inner area of the dam located above the optoelectronic component is filled with a second transparent sealing
=" material at least in one area of the window.

46

~~ (57) Zusammenfassung: Es wird eine optoelektronische Bauelementanordnung sowie ein Verfahren zu deren Herstellung angege-
ben. Die optoelektronische Bauelementanordnung umfasst ein auf einem Trigerelement angeordnetes optoelektronisches Bauele-
ment, welches von einem geschlossenen Damm umgeben ist. Im Damm-Innenbereich ist ein Verguss angeordnet, der das optoelek-
tronische Bauelement umkapselt und zwei Vergussmaterialien umfasst. Hierbei ist der Damm-Innenbereich vorzugsweise bis zur
Oberkante des optoelektronischen Bauelementes mit einem ersten Vergussmaterial gefiillt. Der Damm-Innenbereich oberhalb des
optoelektronischen Bauelementes ist zumindest in einem Fensterbereich mit einem zweiten transparenten Vergussmaterial gefiillt.
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Optoelektronische Bauelementanordnung und Verfahren zur Herstellung

einer optoelektronischen Bauelementanordnung

Die vorliegende Eﬁindung betrifft eine optoelektronische Bauelementanord-
nung nach dem Oberbegriff des Anspruches 1. Desweiteren betrifft die vor-
liegende Erfindung ein Verfahren zur Herstellung einer optoelektronischen
Bauelementanordnung nach dem Oberbegriff des Anspruches 10.

Eine gattungsgemafe optoelektronische Bauelementanordnung ist aus der
JP 8-241976 bekannt. Auf einem Tragerelement ist ein als CCD-Chip aus-
gebildetes optoelektronisches Bauelement angeordnet, das von einem
Damm ringformig umgeben ist. Das Bauelement ist Gber Bonddréhte mit
Leitungen im Tragerelement verbunden und wird derart elekirisch kontak-
tiert. Im Damm-Innenbereich ist ein Verguss angeordnet, der aus zwei
transparenten Vergussmaterialien besteht. Aufgrund thermisch induzierter
Spannungen kénnen Risse im Verguss auftreten und ggf. die Bonddrahte
beschédigen. Es wird daher vorgeschlagen, in einem ersten Schritt ein ers-
tes transparentes Vergussmaterial in den Damm-Innenbereich einzubringen,
dieses thermisch auszuhérten und dabei Luftblasen aus dem Vergussmate-
rial zu eliminieren. AnschlieBend wird in einem zweiten Verfahrensschritt
eine zweite transparente Vergussmasse in den Damm-Innenbereich einge-
bracht und wiederum thermisch ausgehéartet, um eventuelle Luftblasen im
zweiten Vergussmaterial zu beseitigen. Auf diese Art und Weise lasst sich
gewshrleisten, dass keine Luftblasen mehr in den beiden Vergussmateria-
lien enthalten sind. Werden in einer derartigen Bauelementanordnung nun-
mehr Materialien mit stark voneinander abweichenden thermischen Ausdeh-
nungskoeffizienten verwendet, konnen unter thermischen Belastungen
Bonddraht-Risse auftreten. Deutlich unterschiedliche thermische Ausdeh-
nungskoeffizienten weisen etwa die einerseits verwendeten transparenten
Vergussmaterialien bzw. Epoxidharze (a ~ 50 ~ 70 ppm/K) und andererseits
die eingesetzten Materialien fir das Tragerelement bzw. die Bonddrahte (o

~ 15 — 25 ppm/K) auf.
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Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine optoelektronische
Bauelementanordnung sowie ein geeignetes Verfahren zu deren Herstellung
anzugeben, worliber sichergestellt ist, dass die zur Kontaktierung des op-
toelektronischen Baulementes vorgesehenen Bonddrahte auch bei variie-

renden Temperaturen nicht beschadigt werden.

Die erste, angegebene Aufgabe wird gelost durch eine optoelektronische
Bauelementanordnung mit den Merkmalen aus dem kennzeichnenden Teil
des Anspruches 1.

Vorteilhafte Ausfuhrungsformen der erfindungsgemafien optoelekironischen
Bauelementanordnung ergeben sich aus den Mafnahmen, die in den von
Anspruch 1 abhangigen Patentansprﬂéhen aufgefihrt sind.

Die zweité aufgefiihrte Aufgabe wird durch ein Verfahren zur Herstellung
einer optoelektronischen Bauelementanordnung gemaf den MaRnahmen

aus dem kennzeichnenden Teil des Anspruches 10 geldst.

Vorteilhafte Ausfihrungsformen des erfindungsgemafien Verfahrens erge-
ben sich aus den Mallnahmen, die in den von Anspruch 10 abhangigen Pa-

tentanspriichen aufgefiihrt sind.

Erfindungsgeman wird nunmehr ein erstes Vergussmaterial in den Damm-
Innenbereich  eingebracht, wobei das erste  Vergussmaterial
vorteilhafterweise bis zur Oberkante des optoelektronischen Bauelementes
reicht. Zumindest in einem rdumlich definierten Fensterbereich wird dartiber
ein transparentes zweites Vergussmaterial eingebracht. Das erste
Vergussmaterial wird vorzugsweise unterschiedlich zum transparenten
zweiten Vergussmaterial gewahit. Insbesondere wird bei der Wahi des
ersten Vergussmateriales beriicksichtigt, dass dieses einen mdglichst
niedrigen thermischen Ausdehnungskoeffizienten aufweist, der ungefahr an
den thermischen Ausdehnungskoeffizienten der verwendeten Bonddrihte
und des verwendeten Tragerelementes angepasst ist. Auf diese Art und
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Weise lassen sich thermisch induzierte Spannungen im Bereich der

Bonddrahte und damit ein unerwiinschtes Reissen derselben vermeiden.

Weiterhin vorteilhaft erweist sich, wenn bei der Wahl des ersten Verguss-
materiales ein Material gewdhit wird, das im ausgehdrteten Zustand eine
moglichst rauhe Oberfléche besitzt. Derart ist eine gute Haftung des dariiber
angeordneten zweiten Vergussmateriales sichergestellt, die zudem ge-
wahrleistet, dass es zu keinen thermisch verursachten Verscherungsbewe-
gungen zwischen den beiden Vergussmaterialien kommt, die ggf. die Bond-
drahte beschadigen konnten. Bei der Wahl des ersten Vergussmateriales
milssen zudem nicht mehr dessen optische Eigenschaften beriicksichtigt
werden, d.h. die Materialwahl kann allein unter den oben angeflihrten Opti-

mierungskriterien erfolgen.

Ein besonderer herstellungstechnischer Vorteil resultiert in einer moglichen
Ausfiihrungsform des erfindungsgeméaBen Verfahrens, wenn das erste Ver-
gussmaterial und das Damm-Material aus dem im wesentlich gleichen
Grundmaterial bestehen und lediglich unterschiedliche Viskositaten besit-
zen, da dann das erste Vergussmaterial und der Damm im gleichen Arbeits-

schritt aufgebracht und ausgehértet werden kdnnen.

Weitere Vorteile sowie Einzelheiten der vorliegenden Erfindung ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausfiihrungsbeispielen anhand

der beiliegenden Figuren.

Dabei zeigt
Figur 1 eine schematisierte Schnittansicht eines ersten
Ausfiihrungsbeispieles der erfindungsgemaien
optoelektronischen Bauelementanordnung;
Figur 2a - 2e jeweils einen Verfahrensschritt im Rahmen des

erfindungsgemafen Verfahrens zur Herstellung
einer zweiten Ausfuhrungsform der erfindungs-
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gemalen optoelektronischen Bauelementanord-

nung.

In Figur 1 ist eine schematisierte, seitliche Schnittansicht einer ersten Aus-
fihrungsform der erfindungsgeméaRen optoelektronischen Bauelementan-
ordnung dargestellt. Hierbei sind auf einem Tragerelement 1 die weiteren,
nachfolgend zu erlauternden Komponenten der Bauelementanordnung an-
geordnet. Das Tragerelement 1 ist in diesem Beispiel als bekannte Leiter-
platte aus FR4-Material ausgebildet. Alternativ kommen jedoch auch andere
Materialien fir das Tragerelement 1 in Betracht, wie etwa FRS5, Aluminium-
oxid, Glas etc..

Nicht erkennbar sind in Figur 1 die im Tragerelement 1 verlaufenden Leitun-
gen, die zur elektrischen Kontaktierung des auf dem Tragerelement 1 ange-
ordneten optoelektronischen Bauelementes 3 und eventueller weiterer Bau-
elemente dienen. Als optoelekironisches Bauelement 3 ist im dargestellten
Ausfiihrungsbeispiel ein ungehdustes Bauelement 3 in Form eines Fotode-
tektors vorgesehen, dessen strahlungsempfindliche Flache vom Tragerele-
ment 1 weg orientiert ist. Alternativ hierzu kénnte auch eine entsprechende
ungehauste Lichtquelle, ein sog. Opto-ASIC oder ein sonstiges Optoelektro-
nik-Element als optoelektronisches Bauelement 3 an dieser Stelle zum Ein-

satz kommen.

Das jeweilige optoelektronische Bauelement 3 wird mittels Bonddrahten 4a,
4b mit den elektrischen Leitungen im Tragerelement 1 verbunden bzw. tUber
die Bonddrahte 4a, 4b in bekannter Art und Weise elektrisch kontaktiert. Als
Material wird fir die Bonddrahte 4a, 4b im vorliegenden Beispiel Gold ver-
wendet. Dartberhinaus sind auch Gold-Legierungen, Aluminium, Aluminium-
Legierungen oder aber Kupfer als Bonddraht-Materialien einsetzbar.

Das optoelektronische Bauelement 2 ist im dargestellten Ausfiihrungsbei-
spiel auf dem Tragerlement 1 aufgeklebt; alternativ kdnnte diese Verbindung
auch durch Legieren, Eutektisches Bonden, Anodisiertes Bonden, Loten
oder aber Schweil3en hergestellt werden.
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Desweiteren umfasst die erfindungsgemafe optoelektronische Bauelement-
anordnung einen auf dem Tragerelement 1 angeordneten Damm 2, der das
Bauelement 3 geschlossen umgibt bzw. umlauft. Der Damm 2 kann ver-
schiedenste Umlaufgeometrien aufweisen; beispielsweise kann der Damm 2
das Bauelement 3 quadratisch umgeben, alternativ kann aber auch ein
rechteckformiger, vieleckférmiger oder runder Dammverlauf um das Bau-

element 3 vorgesehen sein.

Der Damm 2 weist eine Hohe h, auf,.die im vorliegenden Beispiel deutlich
groRer als die Hohe hy des Bauelementes 3 gewahlt ist. Typische Werte fur

die Hohen hy, h, betragen etwa hy = 450pum und h, = 800um.

Eine wesentliche Funktion des Dammes 2 besteht in der erfindungsgema-
Ren Bauelementanordnung darin, dass darliber die bendtigte Fldche 'auf
dem Tragerelement 1 begrenzt wird, die zum Vergieflen des Bauelementes
3 im Damm-Innenbereich mit einem Verguss erforderlich ist. Erfindungsge-
mal werden zum VergielRen zwei Vergussmaterialien 5, 6 verwendet, wie
nachfolgend noch detailliert erlautert wird. Das Vergieen der Bauelement-
anordnung mit der beiden Vergussmaterialien 5, 6 dient zum Schutz des
Bauelementes 3 sowie der Bonddrahte 4a, 4b gegeniiber mechanischen

Einflissen.

Als geeignetes Damm-Material kann eine bekannte schwarze Epoxyfull-
masse in Form eines gefiliten Epoxidharzes vorgesehen werden, wie sie
von der Firma Emerson & Cuming unter der Typenbezeichnung Amicon
50300 HT vertrieben wird. Alternativ kénnen auch Epoxyflllmassen der
Firma Dexter Hysol verwendet werden, die unter den Produktbezeichnungen
FP 4451 vertrieben werden.

Der Damm 2 besteht im vorliegenden Ausfilhrungsbeispiel aus einer einzi-
gen Dammschicht, wie dies in Figur 1 ersichtlich ist. Alternativ kénnte jedoch
auch ein zwei- oder mehrschichtiger Dammaufbau vorgesehen werden, wie
dies z.B. in der deutschen Patentanmeldung Nr. 100 24 336.3 beschrieben
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ist. Desweiteren wére es alternativ moglich, den Damm 2 als Spritzgussteil

auszubilden.

Wesentlich fir die vorliegende Erfindung ist nunmehr, dass der im wannen-
artigen Damm-Innenbereich angeordnete Verguss, der das optoelektroni-
sche Bauelement 3 umkapselt, aus zwei verschiedenen Vergussmaterialien
5, 6 besteht. Hierbei ist im dargestellten Beispiel der Damm-Innenbereich
etwa bis zur Oberkante des optoelekironischen Bauelementes 3 mit einem
ersten Vergussmaterial 5 gefullt. Das erste Vergussmaterial 5 weist im
dargesteliten Beispiel demzufolge ungefahr eine Hohe auf, die der Hoéhe h,
des Bauelementes 3 entspricht. Grundsétzlich kann auch eine etwas
geringere Hohe fur das erste Vergussmaterial 5 vorgesehen werden, es
sollte jedoch sichergestelit sein, dass der Damm-Innenbereich vorzugsweise
maximal bis zur Oberkante des optoelekironischen Bauelementes 3 mit dem
ersten Vergussmaterial geflllt ist und demzufolge auch die
strahlungsempfindliche oder ggf. strahlungsemittierende Flache des
optoelektronischen Bauelementes 3 nicht wesentlich vom ersten
Vergussmaterial 5 bedeckt ist.

Das erste Vergussmaterial 5 wird erfindungsgemaf derart gewahit, dass
dessen thermischer Ausdehnungskoeffizient ayy; in etwa an den thermi-
schen Ausdehnungskoeffizienten der Bonddréhte 4a, 4b (agp) und des Tra-
gerelementes 1 (arg) angepasst ist. Hierzu wird beispielsweise eine
schwarze Epoxyfiillmasse verwendet, die einen thermischen Ausdehnungs-
koeffizienten aym ~ 18 — 19 ppm/K aufweist. Damit ist gegentiber dem ther-
mischen Ausdehnungskoeffizienten agp ~ 15 ppm/K der Bonddrahte 4a, 4b
bereits eine sehr gute Anpassung erreicht, wenn als Material fir die Bond-
drahte 4a, 4b Gold verwendet wird. Auch die anderen, oben bereits er-
wahnten Materialien fur die Bonddrahte 4a, 4b weisen thermische Ausdeh-
nungskoeffizienten im Bereich agp ~ [15 ppm/K — 25 ppm/K] auf. Ebenso
liegt im Fall der Verwendung von FR4 als Material fir das Tragerelement 1
eine gute Anpassung an dessen thermischen Ausdehnungskoeffizienten aqe

~ 15 ppm/K vor. Geeignete erste Vergussmaterialien 5 werden z.B. von den
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Firma Emerson & Cuming oder Dexter Hysol unter den Produktbezeichnung
Amicon 50500-1 bzw. FP 4450 vertrieben.

Das erste Vergussmaterial 5 und das Material des Dammes 2 weisen in der
erlduterten Ausfuhrungsform demzufolge das gleiche Grundmaterial auf und
besitzen lediglich unterschiedliche Viskositaten. Wie spéater noch erlautert
wird, resultieren aus dieser Materialwahl auch Vorteile im Verlauf einer mog-

lichen Ausfuhrungsform des erfindungsgemaRen Herstellungsverfahrens.

Das erste Vergussmaterial 5 wird ferner derart gewahlt, dass dieses im aus-
geharteten Zustand eine mdglichst grole Oberflachenrauheit besitzt. Da-
durch kann eine sehr gute Haftung mit dem dartiber angeordneten Material,
namlich dem zweiten Vergussmaterial 6 sichergestellt werden. Beim zweiten
Vergussmaterial 6 handelt es sich um ein handelsiibliches transparentes
Vergussmaterial, das im Damm-Innenbereich zumindest in einem Fenster-
bereich oberhalb des optoelektronischen Bauelementes 3 angeordnet ist,
also beispielsweise im strahlungsempfindlichen Bereich des Fotoelementes
etc.. Als geeignet erweist sich fiir das zweite Vergussmaterial 6 z.B. das von
der Firma Dexter Hysol unter der Produktbezeichnung Hysol OS 2800 ver-
triebene Produkt. Alternativ wéren auch die unter den Produktbezeichnun-
gen Hysol OS 1600, Hysol OS 1900, Hysol OS 2902, Hysol OS 4000 oder
Hysol OS 4110 von der gleichen Firma vertriebenen Vergussmaterialien an

dieser Stelle verwendbar.

Im Beispiel der Figur 1 fillt das zweite Vergussmaterial 6 den Damm-innen-
bereich iber dem ersten Vergussmaterial 5 und dem optoelektronischen
Bauelement 3 vollstandig aus. Wie bereits erwahnt, konnte alternativ aber

auch lediglich ein kleinerer Fensterbereich damit gefillt werden.

Durch die erfindungsgeméafRe Anordnung und Wah! der Vergussmaterialien
5, 6 wird zum einen sichergestelt, dass das Gesamt-Fuillvolumen im Damm-
Innenbereich, welches mit dem transparenten, zweiten Vergussmaterial 6
gefullt werden muss, deutlich reduziert werden kann. Wie oben erldutert re-
sultierten die Probleme in Verbindung mit dem thermisch induzierten Ab-
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scheren der Bonddrahte 4a, 4b im wesentlichen aufgrund der stark differie-
renden thermischen Ausdehnungskoeffizienten transparenter Vergussmate-
rialien einerseits und der Bonddrahte 4a, 4b bzw. des Tragerelementes 1
andererseits. Das verringerte Flllvolumen wirkt sich auch dahingehend po-
sitiv aus, dass die auf den Schrumpfuhgsprozess beim Ausharten zurlickge-
henden Spannungen innerhalb der Bauelementanordnung reduziert werden.
Desweiteren ist aufgrund der rauhen Oberflichenbeschaffenheit des ersten
Vergussmateriales 5 gewahrleistet, dass eine gute Verzahnung mit dem da-
ruberliegenden zweiten Vergussmaterial 6 resuitiert. Dadurch ist ein ther-
misch bedingtes Abscheren der beiden Vergussmaterialien 5, 6 gegenein-
ander und damit ein Reissen der Bonddrdhte 4a, 4b praktisch nicht mehr

moglich.

Neben der erlduterten ersten Ausfiihrungsform einer optoelektronischen
Bauelementanordnung existieren im Rahmen der vorliegenden Erfindung
selbstverstandlich noch alternative Ausfiihrungsvarianten. Eine zweites
Ausfiihrungsbeispiel sei nachfolgend in Verbindung mit den Figuren 2a - 2e
erldutert, anhand der auch eine mdgliche Ausfiihrungsform des erfindungs-
gemafRen Verfahrens beschrieben wird.

In einem ersten Prozessschritt, dargestellt in Figur 2a, wird zundchst das
ungehéuste optoelektronische Bauelement 13 in Form eines Opto-ASICs auf
dem Tragerelement 10 bzw. der Leiterplatte angeordnet und darauf verklebt.
Ferner wird das optoelektronische Bauelement 13 elektrisch kontaktiert, was
in bekannter Art und Weise Gber Drahtbonden und das Anordnen von ent-
sprechenden Bonddrahten 14a, 14b erfolgen kann.

Nachfolgend wird der Damm 12 auf dem Tragerelement 10 mit der Héhe h;
aufgebracht, der wie oben erldutert das optoelektronische Bauelement 13
vollstandig umschlieRt. Der entsprechende Prozessschritt ist in Figur 2b ver-
anschaulicht. Das Aufbringen des entsprechenden Damm-Materiales ‘erfolgt
in diesem Beispiel mit Hilfe einer schematisch angedeuteten Dosiernadel 50
in der sog. Dispense-Technik. Wie bereits erwahnt konnte alternativ auch ein
als Spritzgussteil ausgebildeter Damm bzw. Rahmenelement auf das Tra-

gerelement aufgesetzt werden.
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Die gewtinschte Héhe h, des Dammes 12 Iasst sich im Fall der Aufbringung
tiber die Dispense-Technik durch Abstimmen der Verfahrgeschwindigkeit der
Dosiernadel 50, der aufgebrachten Menge des Damm-Materiales etc. de-

finiert einstellen.

Im anschlieBenden Prozesschritt, dargestellt in Figur 2¢, wird im Damm-in-
nenbereich mit Hilfe der Dosiernadel 50 vorteilhafterweise maximal bis zur
Hohe h; der Bauelement-Oberkante ein erstes Vergussmaterial 15
eingebracht. Wie oben erlautert, wird in diesem Ausfiihrungsbeispiel ein
erstes Vergussmaterial 15 gewahit, das aus dem gleichen Grundmaterial wie
der Damm 12 besteht. Beispielsweise kann hierzu ein schwarzes, gefilites
Epoxidharz bzw. eine Epoxyfillmasse verwendet werden. Nachfolgend
erfolgt Uber einen einen geeigneten Temperungs-Prozess das Aushérten
des Dammes 12 als auch des ersten Vergussmateriales 15.

Im nachfolgenden Verfahrensschritt, der in Figur 2d dargestellt ist, wird im
Unterschied zum ersten erlduterten Ausflhrungsbeispiel, eine zusatzliche
Glasplatte 19 auf der strahlungsempfindlichen Flache des Bauelementes 13
bzw. des Opto-ASICs angeordnet. Dies kann wie in Figur 2d angedeutet vor
dem Auffillen mit dem zweiten transparenten Vergussmaterial erfolgen; al-
ternativ ist es aber auch maglich, die Glasplatte 19 erst nach dem restlichen
Auffillen des Damm-Innenbereiches mit dem transparenten zweiten Ver-

gussmaterial auf die Oberflédche des Bauelementes 13 anzupressen.

Die Anordnung der Glasplatte 19 dient im Fall von Bauelementen 13 mit
nicht-passivierten aktiven Fldchen zum Schutz bzw. Versiegeln dieser Fla-
chen. Wenn aulerdem die D‘icke der Glasplatte 19 gro® genug gewahit wird,
kann damit ein zusétzlicher mechanischer Schutz firr die Bonddréhte 14a,
14b gewahrleistet werden. Alternativ zum dargestellten Ausfiihrungsbeispiel
kann die Glasplatte selbstversténdlich auch eine groRere Dicke aufweisen

und dann geringfiigig aus dem zweiten Vergussmaterial herausragen.

Im nachsten Verfahrensschritt, dargestellt in Figur 2e, wird schlieflich der
verbleibende Damm-Innenbereich mit Hilfe der Dosiernadel 70 mit dem
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zweiten Vergussmaterial 16 bis etwa zur Damm-Oberkante gefullt, wozu wie
oben erldutert ein transparentes Vergussmaterial verwendet wird.

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung existieren neben den erlauterten
5  Ausfiihrungsformen selbstverstandlich auch noch alternative Varianten.
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Anspriiche

Optoelekironische Bauelementanordnung, bestehend aus

- einem Tragerelement (1; 10),

- einem auf dem Tragerelement (1; 10) angeordneten optoelektroni-
schen Bauelement (3; 13), das Gber Bonddrahte (4a, 4b; 14a, 14b) mit
Leitungen im Tragerelement (1; 10) verbunden ist,

- einem geschlossenem Damm (2; 12) auf dem Tragerelement (1; 10),
der das optoelekironische Bauelement (3; 13) umgibt,

- einem im Damm-Innenbereich angeordneten Verguss, der das op-
toelektronische Bauelement (3; 13) umkapselt und zwei Vergussmateri-
alien (5, 6; 15, 16) umfasst,

dadurch gekennzeichnet, dass

- der Damm-innenbereich bis zur Oberkante des optoelektronischen
Bauelementes (3; 13) mit einem ersten Vergussmaterial (5; 15) gefulit
ist und

- der Damm-Innenbereich oberhalb des optoelektronischen Bauele-
mentes (3; 13) zumindest in einem Fensterbereich mit einem transpa-

renten zweiten Vergussmaterial (6; 16) gefullt ist.

Optoelektronische Bauelementanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das erste Vergussmaterial (5; 15) einen thermi-
schen Ausdehnungskoeffizienten (avy) aufweist, welcher ungefahr an
den thermischen Ausdehnungskoeffizienten (agp) der Bonddrahte (4a,
4b; 14a, 14b) und an den thermischen Ausdehnungskoeffizienten (oitg)

des Tragerelementes (1; 10) angepasst ist.

Optoelektronische Bauelementanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das erste Vergussmaterial (5; 15) einen thermi-

schen Ausdehnungskoeffizienten oy, ~ 18 — 19 ppm/K aufweist.
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Optoelektronische Bauelementanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das erste Vergussmaterial (5; 15) im ausgehar-
teten Zustand eine grofie Oberflachenrauheit besitzt.

Optoelektronische Bauelementanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das erste Vergussmaterial (5; 15) eine schwarze

Epoxyfullmasse ist.

Optoelektronische Bauelementanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das erste Vergussmaterial (5; 15) und das Mate-
rial des Dammes (2; 12) aus dem gleichen Grundmaterial bestehen und
lediglich eine unterschiedliche Viskositat aufweisen.

Optoelektronische Bauelementanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das zweite Vergussmaterial (6; 16) den Damm-
Innenbereich tUber dem ersten Vergussmaterial (5; 15) und dem opto-
elektronischem Bauelement (3; 13) vollstéandig ausfuilt.

Optoelektronische Bauelementanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das optoelektronische Bauelement (3; 13) als
Fotoelement oder Opto-ASIC ausgebildet ist, dessen strahlungsemp-
findliche Flache vom Tragerelement (1; 10) weg orientiert ist.

Optoelektronische Bauelementanordnung nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass unmittelbar auf der strahlungsempfindlichen Fla-
che des Fotoelementes oder Opto-ASICs eine Glasplatte (19) angeord-
net ist.

Verfahren zur Herstellung einer optoelektronischen Bauelementanord-
nung, wobei

- auf einem Tragerelement (1; 10) zundchst ein optoelektronisches
Bauelement (3; 13) angeordnet wird,

- anschliefend um das optoelektronische Bauelement (3; 13) ein ge-
schlossener Damm (2; 12) auf dem Tragerelement (1; 10) aufgebracht
wird und
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- in den Damm-Innenbereich ein Verguss aus zwei Verguss-Materia-
lien (5, 6; 15; 16) eingebracht wird, der das optoelektronische Bauele-

ment (3; 13) umkapselt,

dadurch gekennzeichnet, dass

- zum Einbringen des Vergusses zunéchst ein erstes nicht-transpa-
rentes Vergussmaterial (5; 15) in den Damm-innenbereich maximal bis
zur Oberkante des optoelektronischen Bauelementes (3; 13) einge-
bracht wird und anschlielend

- der Damm-Innenbereich oberhalb des optoelektronischen Bauele-
mentes (3; 13) zumindest in einem Fensterbereich mit einem transpa-

renten zweiten Vergussmaterial (6; 16) gefuilt wird.

Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass ein erstes
Vergussmaterial (5; 15) gewahlt wird, das einen thermischen Ausdeh-
nungskoeffizienten (aymi) aufweist, welcher ungeféhr an den thermi-
schen Ausdehnungskoeffizienten (ogp) der Bonddrahte (4a, 4b; 14a,
14b) und an den thermischen Ausdehnungskoeffizienten (arg) des Tra-

gerelementes (1; 10) angepasst ist.

Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass ein erstes
Vergussmaterial (5; 15) gewahlt wird, das einen thermischen Ausdeh-

nungskoeffizienten ayu;s = 18 — 19 ppm/K aufweist.

Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass ein erstes
Vergussmaterial (5; 15) gewahit wird, das im ausgehdrteten Zustand
eine grofRe Oberflachenrauheit besitzt.

Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass als erstes

Vergussmaterial (5; 15) eine schwarze Epoxyfiillmasse gewahit wird.
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15. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite
Vergussmaterial (6; 16) in den vollstandigen Damm-Innenbereich (ber
dem ersten Vergussmaterial (5; 15) eingebracht wird.

5 16. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das op-
toelektronische Bauelement (3; 13) elektrisch leitend mit Leiterbahnen
im Tragerelement (1; 10) verbunden wird.
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